A valvula 3BN6 da General Electric € uma valvula pentodo projetada especificamente
para uso como misturador de frequéncia em receptores de televisao e radio. Este tipo
de valvula é conhecido por sua capacidade de operar em frequéncias muito altas,
tornando-a ideal para aplicagcées em circuitos de IF (frequéncia intermediaria) e
outras aplicagoes de RF (radiofrequéncia).

Descricao da Valvula 3BN6
Caracteristicas Gerais:
e Fabricante: General Electric
e Tipo: Pentodo

e Aplicacoes: Misturador de frequéncia em receptores de TV e radio,
amplificadores de IF, osciladores de alta frequéncia.

Detalhes Técnicos:
e Base: Noval (B9A)
e Filamento: 3.3V, 0.6A
e Configuracao: Pentodo
Parametros Elétricos:
e Tensao de Placa (Vb): Maximo de 100V
e Corrente de Placa (Ib): Maximo de 4.2mA
e Tensao de Grade 2 (Vg2): 100V
e Tensao de Grade 3 (Vg3): OV (conectada ao catodo internamente)
e Tensao de Grade 1(Vg1): -0.5V a -1.0V (bias tipico)
e Transcondutancia (gm): 1100 pmhos
e Resisténcia de Placa (Ra): 1MQ (tipicamente alta)
Aplicacées Comuns:

e Receptores de Televisao: Usada em circuitos de mistura de frequéncia e
conversao de sinal.

e Receptores de Radio: Aplicada em amplificadores de IF para melhorar a
seletividade e sensibilidade do receptor.

e Osciladores de Alta Frequéncia: Utilizada devido a sua capacidade de operar
eficientemente em frequéncias muito altas.

Consideracgoes Adicionais:

e Montagem e Uso: Deve ser manuseada com cuidado, especialmente ao
instalar em soquetes noval. E importante garantir uma ventilagdo adequada
para evitar sobreaquecimento e prolongar a vida util da valvula.



Substituicoes e Equivalentes: Embora a 3BN6 tenha caracteristicas
especificas, outras valvulas pentodo com capacidade de mistura de
frequéncia podem ser usadas como substitutas, mas ajustes no circuito
podem ser necessarios. Verifique sempre a compatibilidade especifica antes
de substituir.

Desempenho em Alta Frequéncia: Esta valvula é projetada para operar em
frequéncias muito altas, tornando-a adequada para aplicagoes de RF e IF.

Especificagoes Adicionais:

Capacitancia de Entrada: 6.5 pF
Capacitancia de Saida: 3.5 pF

Capacitancia de Transferéncia: 0.002 pF



